Anexo a proyecto
tecnico

Actualizacion tecnologia médulos fotovoltaicos

12.03.2021




INARSE

(4

Contenido

1. Antecedentes 3 3. Datasheet JKM565M-7RL4-

2. Objeto del anexo TV-A1 5



INARSE

1. Antecedentes

En fecha 16 de noviembre de 2020 se presenta ante el Servicio Territorial de Energia de Castellon el
proyecto de ejecucion de la planta FV Beavier Photo Power de 5 MW de potencia nominal, siéndole
asignado el n° de expediente ATREGI/2020/60/12 cuya admision a tramite se recibe en fecha
23/12/2020 por parte del citado organismo.

2. Objeto del anexo

El presente anexo tiene como objeto la actualizacién de la tecnologia de moédulos FV prevista en su
momento el proyecto técnico de la planta FV Beavier Photo Power. Dicha planta se ha proyectado en
el suroeste del término municipal de Burriana (Castellén). Un par de coordenadas representativas se
pueden observar a continuacion:

Tabla 1. Coordenadas UTM de la Planta

Latitud Longitud Huso
747544 m E 4.419.003 m N 30

Figura 1. Ubicacion de la planta
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En el citado proyecto de ejecucion para el disefo de la planta se considerd el médulo fotovoltaico
JINKO Solar, modelo JKM565M-7RL4-V con tecnologia monofacial, pero ya se indicaba la posibilidad
de que el moédulo considerado pudiera ser sustituido por uno equivalente en el mercado.

Por tanto, el objetivo de este documento es indicar la sustitucion del médulo JINKO JKM565M-7RL4-
V de tecnologia monofacial por el modelo, del mismo fabricante, JKM565M-7RL4-TV-A1 de
tecnologia bifacial.

Realizando este cambio no se produce ninguna variacion sobre la potencia total de la planta (5.658,03
kWp) ni sobre la superficie ocupada, ya que como se puede observar en el datasheet del moédulo, los
valores de potencia y dimensiones no cambian respecto al modelo previo.

Dicho cambio se realiza con el fin de actualizar la tecnologia de mdédulos, sin perjuicio de que
posteriormente, segun disponibilidad en el mercado pueda producirse algun cambio sobre el modelo
concreto seleccionado por uno equivalente.

A continuacion, se muestra un breve resumen de las caracteristicas del nuevo moédulo fotovoltaico
seleccionado y en el apartado 0 de este documento se adjunta el datasheet del mismo:

Tabla 2. Caracteristicas del médulo fotovoltaico JKM565M-7RL4-TV-A1 bifacial

Potencia maxima (Wp) 565
Tipo de célula Célula tipoBI?f;T::ci)ar}ocristalina
Numero de células 156 (2x78)
Eficiencia (%) 20.67
Tensién a maxima potencia (V) 43,77
Corriente a maxima potencia (A) 12,91
Tension de circuito abierto (V) 52,97
Corriente de cortocircuito (A) 13,59
Dimensiones (mm) 2411x1134x35
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Datasheet JKM565M-7RL4-TV-A1

TR Bifacial
560-580 Walt

Tiling Ribbon (TR) Technology

Positive power tolerance of 0~+3%

1S0S0012015, 1SO14001:201S, ISO45001:2018
centmed Tacory
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Solar

JiniKO

Tioez Pro

KEY FEATURES

) TR lechnology + Half Cell

- TR technology with Half cel aims fo eliminate the cel gop to
\ ) increaze mocule efficiency (bi-focial up to 21.21%)

'l I -|-' MBB inslead of 588
]i'“ | N8B technology decreases the distance between bus bors and
WY finger gnid ine which & benefit fo power increase.

" ] Higher [fefime Power Yield
2%, frst yeor degrodation,
=) 0.45% inear degradafion

12 yeor product wamandy,

( ' Best warranty
"= J 320 yeor inecr power waranty
——

111t | strengthened Mechanical Support
| 5400 Po snow lood, 2400 Pa wind lood

LINEAR PERFORMANCE WARRANTY

12 Yeor Product Wamanty « 30 Yeor Unear Power Wamanty
0.45% Annyal Degrodation Over 30 yeon

B e pwiormarce waronty
Soraord perfornorce wananty

B %'y Mo e oedormorce sonardy
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o [~ Mechanical Characteristios |
L e H 1543
Tr::“ o | |1 e Cell Type P 5ype Mono rystaline
1 aa‘l‘ el e st No.of calls 156 2«78
-
p— 1.4 L] - | it Dimercions 2411 = 1134= 35mm (94.92+44.65=1.38 inch)
Wieight 311 kg 5856 Ibe)
= = Front Glass. 3. 2vnAntl-Refecson Cmmg
Packaging Configuration High Transmission, Low Fon, Tempared Glass
(Two palets = One stack Fame Anodized Aumirium Aoy
31pe/paliets, 62pawstack, 496pcs/ ATHQ Container Jurection Box 1968 Ratod

TUV 1&0mm’
OstputCables (. 2oyvmm, ¢ 14Smm or Custommized Length

Module Type SOMIEOM-TRLATY  BMSESMTRIATY  SOMSTOMTRLATY  JKMSTSMTRIATY  JKMSECMTRLATY
SIC NOCT S NOCY Sic NOCT SIC NOCT ST NOCT
Maxinum Power (Prear) S60Wp  41TWp S65Np LOOWp STOWR  4290Wp ST5Np 4280 S80wp 4320
Madenun Power Voltage (Vmp) 4386V &D&3Y 43TV AT 4380V a0 Bsy &4 00N 4098V L1V 4105V
Madimam Power Curent (e 12834 1028A Q20A 00 12904 1038A 1307A  1044a 131584 1050
Open-dreult Voltage (Voc) 286V &8V 5207V SO0V S0V S0V 5320V 502V 531V 503NV
Short-chrodt Current (lsc) 1A5A  1091A 13504  10.98A 13674  11.04A 11T 111 13834 1197A
Module Effdency STC (%) 20 4% 2067% 20 5% 2100% 21.21%
Operating Temperature(C) ATC-v5T
Maximum system voltage 15005OC (EC)
Maudmum series fuse rating 254
Power tokerance O %
Termperature coeffidents of Preax 035%C
Termperature coeffidents of Voc 0 28%C
Termperature cosfficients of kc 0 048%C
Nominal operating cell temperature (NOCT) 4542°C
Reter. Bitadal Facor T0e5%
BIFACIAL OUTPUT-REARSIDE POWER GAIN
Maxireum Power (Proas) 888D e e v M
5% ModuleEffickncy STC(M  215%% 21.70% 21.80% 2208% 277%
Maximum Power (Prmax) BN &50WDp HEND S5 TWD SETWE
9% paodule Effckency STCO®  2320% 2276% 208% 2019% 24 40%
agy  Maimum Power (Pmax) To0WR ToeNp 7130 TIWp T250p
Module Effickncy STC (W) 2660% 2560 26 08% 26 2% 26062%
*STC: ﬂ Irradiance 1000W/m?* ' Cell Temperature 25°C & B AM=15

NOCT: “@:lIrradiance 800W/m? :' Ambient Temperature 20°C -a#J AM=15 g Wind Speed 1m/s

©2020 Jinko Solar Co., Lid Al rights resenved
Speciicatons Inciuded In this datasheet are subject to change without nolice. TR JKMSE0-S30M-TRLA-TV-AT-EN
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